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【57】發明摘要 

一種紫外光偵測器，包括一基板、一異質接面雙極性電晶體、一緩衝層以及多個電極。緩衝層配

置於異質接面雙極性電晶體與基板之間。異質接面雙極性電晶體包括一集極、一射極以及一浮動

式基極。浮動式基極配置於集極與射極之間，而這些電極配置於集極與射極。紫外光偵測器具有

高內部光增益值，因此紫外光能偵測微弱的紫外光。 

 

代表圖式  

100：紫外光偵測器  
110：基板  
120：異質接面雙極  
  性電晶體  
122：集極  
122a：集極歐姆接  
  觸層  
122b：光吸收層  
124：射極  
124a：射極歐姆接  
  觸層  
124b：窗口層  
126：浮動式基極  
130：緩衝層  
140：電極  
U：紫外光 
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